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3DA825

外形尺寸

概述与特点

3DA825 硅 NPN 型超高频大功率品体管，主要用于
 VHF电视发射机与差转机以及通讯等其他电子设
备中作射频功率放大。该产品具有良好的电性能
和可靠性。
本型号的主设计师是原华晶四分厂总工王道修，他
也是我司的创始人兼技术总监。

Note : Above parameters , ratings , limits and conditions are subject to change.

1.Collector
2.EMITTER
3.BASE
4.EMITTER
5.FIN

NOTE: ALL ELECTRODES ARE ISOLATED FROM FLANCE.
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1）工作频率高
2）电流特性好
3）二次击穿耐量高

极限值

电特性


